CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+l 2022

Datos de Contacto

1 - Nombre/s
Daniel
2 — Apellido/s
de Florian
3 — Domicilio
Zapiola 4040
4 — Teléfono
1169087962
5 — E-mail
deflo@unsam.edu.ar
6 — Horario de contacto
10-17
Perfil

1 — Gran area del conocimiento

KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 — Categoria

101 - ASISTENTE
3 — Institucion

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
4 — Justificacion para su incorporacion

El ICIFI cuenta, desde sus inicios como instituto de doble dependencia UNSAM-CONICET, con una poderosa linea de
desarrollo e investigaciéon en nano-Electrénica, contando con el moderno Laboratorio de Integraciéon Nanoelectrénica
(LINE). El objetivo de este laboratorio es disefiar, fabricar, y caracterizar nanodispositivos electronicos, circuitos
integrados y sistemas embebidos, con énfasis en su aplicacion a ambientes hostiles. Esto se enmarca, ademas de la
investigacion y la aplicacién, dentro del proyecto académico de la Escuela de Cienciay Tecnologia que cuenta con
diversas carreras de ingenieria, incluyendo la de Ingenieria en Electrénica y el Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la
Ingenieria.
5 — Indique si se trata de una linea existente en la institucion

Si
6 — Titulo de la Linea de Investigacion

Desarrollo e Investigaciéon en nanoElectrénica
7 — Breve descripcion de la linea de investigacion

Las lineas tematicas propuestas incluyen los siguientes desarrollos y aplicaciones que se realizan en el LINE-
ICIFI MeMO/MeMOSat: un proyecto de investigacion basica que se centra en el estudio de propiedades eléctricas de
materiales y su posible aplicacién en dispositivos. LabOSat: una linea de investigacion y desarrollo estrictamente
aplicada. Su principal objetivo es el disefio de experimentos de caracterizacién y ensayo de sistemas electrénicos
(circuitos integrados, nanodispositivos, electronica comercial) para habilitar su uso en ambientes hostiles, asi
como el disefio y fabricacion de sistemas embebidos para su uso en ambientes satelitales. SiPM en érbita: los
fotomultiplicadores de silicio (SiPM, por Silicon Photo Multipliers) son dispositivos opto-electronicos novedosos de
tecnologia de estado sélido. Su alta eficiencia de deteccidn permite registrar fotones Gnicos, con un rango dinamico
de tres décadas. GaN para aplicaciones de RF y potencia: El objetivo general es el establecimiento e implementacién
de tecnologias parala deposicién, crecimiento y procesamiento de semiconductores basados en nitruro de galio
(GaN). Como parte de los experimentos de LabOSat, se prevé estudiar el comportamiento de los SiPM en 6rbita para
su posterior uso como detectores de particulas en el espacio. Se espera que el investigador se sume a estas tareas y
contribuya al desarrollo de nuevas lineas de investigacion y desarrollo en el area.
8 — ¢ Ya solicit6 esta linea de investigacién en convocatorias anteriores?
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No
9 — Perfil del investigador

Doctorado en alguna de las carreras de ciencias bésicas, ingenieria o ciencias aplicadas. Con amplios conocimientos
en disefio de circuitos integrados y micro/nano dispositivos y sus aplicaciones en ambientes hostiles.

10 — Unidad
INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS
11 — Econémicos

El ICIFl y el Laboratorio de Integracién nanoElectrénica cuenta con recursos propios para cubrir los gastos que
demandan las actividades propuestas El investigador a incorporar podra acceder a un cargo docente de dedicacién
simple dentro de los tres afios desde su ingreso y se lo incentivara y apoyard a aplicar a subsidios nacionales e
internacionales.

12 — Humanos

Colaboraréa con los investigadores del ICIFI, alrededor de unos 20 investigadores y especificamente en el marco del
Laboratorio de Integracion nanoElectrénica.

13 — Equipamientos y estructura edilicia disponible
Equipamiento informatico y estructura edilicia del Instituto de Ciencias Fisicas y la ECYT.
14 — Eventuales cargos docentes y dedicacion prevista para el investigador que se incorpore
Profesor Adjunto dedicacion simple en las carreras de Ingenieria
15 — Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
Se espera que no haya necesidad de relocalizacion
16 — Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
ninguna

DECLARACION JURADA

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en caracter
de Declaracion Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresién de la verdad.
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